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Конвертер СТВ
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Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 


















































			Содержание, 12 номер 2009 год

			
				
				
				
					
					
						От редактора

						
						
						
					
				
					
						
							
								Бренд номера:

								
							
							
								International Rectifier

								
							
						
					
					
						Развитие технологий транзисторов MOSFET повышает их специализацию

						Дуг Расселл (International Rectifier)

						Новые технологии производства мощных МОП-транзисторов (MOSFET), разработанные компанией International Rectifier, привели к тому, что разработчик электроники может теперь выбрать изделие, наилучшим образом подходящее для конкретного типа применения. О тенденциях развития MOSFET, их оптимальном выборе и допустимых компромиссах рассказывает вице-президент и руководитель группы разработки устройств управления питанием компании International Rectifier Дуг Расселл.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						International Rectifier на новом этапе развития

						Олег Стариков (КОМПЭЛ)

						В данном обзоре кратко освещены изменения, произошедшие в компании International Rectifier за последние два года и определены фокусные направления в группах продуктов. Особое внимание компания уделяет созданию высокотехнологичных продуктов и решений, в частности развитию MOSFETs с эталонными характеристиками.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Новые N-канальные MOSFET-транзисторы в корпусах общепромышленного стандарта

						Олег Стариков (КОМПЭЛ), Андрей Никитин

						Компания International Rectifier (IR) является признанным мировым лидером в разработке и производстве MOSFET-транзисторов. Отличительной особенностью MOSFET-транзисторов последних лет является сочетание ультранизкого сопротивления открытого канала и высокие динамические характеристики. В статье рассматриваются новые изделия, пополнившие линейку N-канальных MOSFET в последнее время.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Новое поколение низковольтных MOSFET-транзисторов в корпусах SO-8, PQFN и DirectFET

						Константин Староверов

						Обновленная линейка низковольтных силовых MOSFET-транзисторов компании International Rectifier выполнена по улучшенной технологии Trench FET Gen10.59 и с использованием современных технологий корпусирования. Их применение позволит выполнить самые жесткие требования к эффективности и себестоимости конечного решения.

						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Оптоэлектронные реле компании International Rectifier

						Андрей Никитин

						Реле (и электромеханические, и полупроводниковые) в качестве электрически управляемых переключателей с изолированными цепями управления и коммутации и сегодня являются функционально необходимыми элементами для многих электронных устройств.
В данной статье рассматривается линейка полупроводниковых (оптоэлектронных) реле, выпускаемых компанией International Rectifier.


						
					
				
					
						
							
							
						
					
					
						Высокоэффективный подход к построению входных диодных мостов

						Давиде Джакомини, Луиджи Чине (International Rectifier)

						Сетевой блок питания любого электронного оборудование снабжен одним или несколькими входными диодными мостами, предназначенными для преобразования синусоидального сигнала переменного напряжения частотой 50...60 Гц в выпрямленный сигнал постоянного напряжения. Этот сигнал понижается перед подачей в электронные устройства или подается непосредственно на инвертор электродвигателя. В статье представлен инновационный подход компании International Rectifier к реализации входного моста с использованием самозапускаемой технологии синхронного выпрямления на базе микросхем IR1166 и IR1167. Эта технология позволяет реализовать простое устройство с четырьмя контактами, являющееся прямой высокоэффективной заменой существующих стандартных входных выпрямителей.
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	Ваше имя:	

	Отзыв:		Разрешено использование тэгов:

<b>жирный текст</b>

<i>курсив</i>

<a href="http://site.ru"> ссылка</a>
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